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En los sistemas de comunicaciones donde las tasas de datos son muy elevadas, el espectro debe ser
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modulacion variables que dan como resultado un Peak-to-Average Power Ratio (PAPR) elevado. Esto a su vez
lineal. El objetivo de este proyecto es el diseno y fabricacion de un amplificador de potencia Doherty para =
comunicaciones 5G, en la banda de 27 GHz con la tecnologia de SiGe 0,13 um de la fundidora IHP. Ademas, Se

aprovechado al maximo. No obstante, el ancho de banda es limitado por lo que es necesario utilizar métodos de
requiere que los amplificadores de potencia operen en niveles de back-off altos (>6 dB) para trabajar de forma

han disenado inductores tipo solenoide para aportar flexibilidad al diseno ademas de reducir el area ocupada Vista cenital Vista superior
respecto a los inductores que trae el kit de diseno de la tecnologia. Inductores solenoide
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Resultados

Alimentacion (V) 3,3
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| 27
Layout del ampllflcador Doherty Frecuencia (GHz)

Conclusiones: Ganancia (dB) 13

PAE maxima (%) 17,6
e Este amplificador Doherty es una alternativa mas econdmica que otros circuitos
encontrados en el estado del arte debido a su bajo consumo y disefio reducido. La potencia PAE@Dback-off 16,9@9,5
de salida que proporciona hace que sea una opcion competitiva incluso con tecnologias
con mejores prestaciones como Arseniuro de Galio (GaAs). Psat (dBm) 23
Tamafio (mm?) 1,05

 Gran back-off de 9,5 dB ideal para comunicaciones 5G.
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